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10A 250V AC Genera Use
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3A 30V DC L/R=7ms
- G2R-1-SN 1c | 3 1ovDC G2R-2-SND
=¥ | G2R-1-sD 3 240V AC | Tv-3 N.O.only 25,000
G2R-1-SND
2
G2R-2-S
G2R-2-SN
3 110V DC
2 .
S2R25D C | 3 aovac |TV-3 N.O.only 25,000
G2R-2-SND

824 G2R-1-S




OomRrRon

|
L J
G2R-1-S G2R-2-S
£50
E 1250
A ACHE £ 8 =
2 A
10 ~ 2
ALY A\'a 10 ACHELT 7 3 T
5 ¢ AC— 7N 5 R —,
p NIELEE
DOpRiERS (cos¢=0.4) \ 2
‘E‘)!mliﬁiﬁ \ \\ Rensh \
1 (UR=7ms) 1 DOt 14 4 corqu:fk 4
O 5 i i
' DCRME£1 5 A
(L/R=7ms)
01 0.1
0 5 10 208080 100 500 0 5 10 2030 50 100 500
HERBEENV) HEEEE()
[ J
G2R-1-S G2R-2-S
21,000 e e — 21,000
E oo —— f
R 1T T 1 s 500 J. P
8 AC250V 1 18 . R el
2 DC30V [ tEfi B |
X
10 104
£ 100 \\ ¥ R 400 .
LR —~ < \ R £ =
e AC250V Bl $12i(c0s0=0.4) —] R DC30V RS S(LR=7ms)
50 \Y \\\\ 50 N " AC250V A1 515
20 \ q DC30V P 144 8 .
NI NN SN/ skisE
N N \\
10 N 10 ™~ D —
5[—1—DC30V % fa 5 (L/R=7ms) 5
[ AC250V PRI 5
3 3[—(cosp=0.4)
| | | |
0 2 4 5 6 758 10 12 14 0 1 2 3 4 5 6
ESEFA) S BRA)
. -
G2R-1 G2R-2
# 100 57 —— H100[ =5 w
f,jé f\t*i fo*“ — WiFRE f;jé it4:| GoR-2 —_—
é (k- CE-3 N R R I SHBEE E M5 | | | mee-—- SLIBE
i 2
B8 B 80
g /max J; max.
1 —T_x W - _
& o ==Tmin 15 60 //I/ min.
B L—T i T
e e —
i 4 1 40
2 L i 20 ===
ol 0
60 40 20 0 20 40 60 80 60 40 20 0 20 40 60 80
IERECC) IR CC)

G2R--S W5




OmRoN

mm

|
® le / BOTTOM VIEW
G2R-1-S taman G2R-1-S * G2R-1-SN(AC)
G2R-1-SD 2.7)%
G2R-1-SN ‘«10*‘ 2.5+ (22%'123'%4>
G2R-1-SND o]

[ﬁ] ﬂ 29max. ‘ -

(282)% | 45
T o
7| S—
4" '3.0.9x3KETL 478 *H«O'S

[
4

Tal
N
")
n
L
(&
[N}
N
—_—
|
|
|
e
|
—_
P

e e Py \
Lﬁ,,i,ELiJ R 1S
— ek e 2
: : = / BOTTOM VIEW
a2R2s G2R-2-SN(AC)
G2R-2-SD (2o
GZR-Z-SN 10— 2.5+ 29max.4
gAgm G2R-2-SND hp T @ssx
‘ f‘:E
28max. x
(27.0)*20 2
l =
LI
26-He- o5

j—ETF sre Jf‘r

89 —f—-——-+—-1 75

'454-“-’— 3 -9 ¥ l ( )

5 5 AR
* PR, DO | SJ u | .
P

7/

826 G2R-[-S




OomRrRon

|
e e
1749 G2R
7 55*2;%% 2k L B%
B G2R
L 4 /&@a% 0
39 P2R-07P
1755 385 P2R-00P 30 P2R-CIA _F JREE
R R
- i
i T’ e
5 /GZR!I&:@%%
P2R-05A
P2R-08A P2R-P
20
R2.25 45 136
10-4 ta =
| -k\.¥L | "TT
o134
49 42+01 —H—+ . E +—H—— 305
l G2RUkHLF
o— 00— O 1 4
a7l 18+0.15(18+0.15|18+0.15 [18+0.15
9+01 72+02 9+01 t=1.6mm — ke 2%
61 59
62.5 *2
E 1 B 1
4
%1, S5k 2 PFP-OINfE R A04E . BASRR
PFP-CIN2fE FIRT 467.5.
* 2. P2RF-0-EX 45 SHPFP-ONfE AR 4918
PFP-CIN2fE AR 471.5.
L 804
e e
AC
= DC = AC/DC

G2R--S by




	微型功率继电器 插入端子型
	G2R-ı-S
	销量最高・G2R插入型。 实现对应无镉、无铅环境

	型号标准
	G2R□-□□□□-□□

	构成
	注1. 关于规格认证，以UL/CSA、VDE认证品为标准。另外，拥有CE标志。
	注2. 对应插座的型号请参见822页的「●连接插座」。

	种类
	额定值/性能
	注1. 额定值电流、线圈电阻是线圈温度在+23℃时的值，公差为AC额定值电流+15%、－20%，DC线圈电阻±10%。
	注2. AC线圈电阻、线圈电感为参考值。
	注3. 动作显示灯内置型当发光二极管亮时的额定值电流在AC规格时约增加1mA，DC规格时约增加4mA。
	注4. 动作特性为线圈温度在+23℃时的值。
	注5. 最大允许电压为能够加载于继电器线圈上的电压最大值。
	＊ 此为开关频率120次/min时的值。

	注. 上面为初始值。
	＊1. 测量条件：根据DC5V 1A 电压下降法。
	＊2. 测量条件：外加额定操作电压时不包括接点跳动。
	＊3. 为二极管内置型的值。
	＊4. 测量条件：用DC500V兆欧表测量与耐压项目相同的位置。
	＊5. 继电器单体的性能。实际安装插座时请先确认插座的性能。（请参见1755页的「■插座特性一览表」）。

	・ 国际标准的认证额定值与个别规定的性能值不同，因此请确认规格后使用。
	・ 订购的标准型号拥有UL/CSA、VDE规格认证标志、CE标志的产品。
	注. 关于UL/CSA的接点认证额定值，请另外垂询。


	特性数据
	外形尺寸 （单位 ：mm）
	＊ G2R-1-S无线圈极性。
	＊ G2R-1-S无线圈极性。
	注. 为显示产品方向的标记。

	请正确使用
	使用注意事项


